OEM: Telefunken BB110

Datasheet

BB 110

Silizium-Epitaxial-Planar-Diode fiir Frequenzabstimmung im

UKW-Bereich.

Silicon epitaxial planar diode for tuning FM-frequencies.
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Absolute Grenzdaten - Absolute maximum ratings
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KenngréBen - Characteristics

Min.

Typ. Max.

Umgebungstemperatur tymp = 25°C, falls nicht anders angegeben

Sperrstrom

Ug = 30V

Ug = 30V, tgpmp = E0°C
Dicdenkapazitat

Ug= 3V.f=1MHz

Ug = 30V, f = 1 MHz
Kapazitdtsverhdltnis

Ug = 3.30V,f = 1 MHz
Temperaturkoeftizient

Ug =3V
Serienwiderstand

Cp = 30pF, f = 100MHz
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